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Clase Auxiliar 1

Problema 1

Para el circuito de la figura 1, dibuje acotadamente el voltaje de salida. El voltaje de entrada es
Vv, =V, sinla], donde V,>10V .
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Problema 2 (P2 C1 2006-1 Prof. Nicolas Beltran)

En el circuito de la figura 2, el voltaje medio en la carga V. es 12V y la Potencia media entregada es

24W. Si el voltaje de entrada es sinusoidal (Vmsinwt) , determine:
a) Factor de zumbido en la carga
b) La corriente i, . Grafique esta corriente en funcion del tiempo.
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Problema 3 (P4 C1 2006-1 Prof. Nicolas Beltran)

En el circuito de la figura 3, cuando se aplica el voltaje de entrada V', (+5V a -5V), el transistor pasa desde
el estado de corte al estado de saturacién. Se pide dibujar acotadamente el voltaje V- en funcién del
tiempo en estas condiciones. El fabricante indica en la hoja de datos que /., esigual a 50nA vy

B=100.
10v
Rc 1k
Rb
My .
43k
Figura 3.

Problema 4 (P5 C1 2006-1 Prof. Nicolas Beltran)

Un transistor JFET canal-n tiene el punto de operacion Q que se muestra en las caracteristicas
normalizadas de la figura 4. El fabricante especifica que 1, esigual a 7mA'y el voltaje de umbral V, es

-3,5V. Determine el valor de la transconductancia g,, en el punto de operacion.
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